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1. Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного SnTe та твердих розчинів на його
основі.

2. Crystallochemistry of point defects and properties of nonostoichiometric SnTe and solid solutions based on it.

Реферат:
1. На основі проведених експериментальних досліджень фізико-хімічних властивостей бездомішкового
нестехіометричного стануму телуриду підтверджено наявність двох електровалентних станів Sn2+ і Sn4+ та
вперше розроблена нова модель точкових дефектів у Sn0,984Te із дво- та чотиризарядними вакансіями у
катіонній підґратці. Вперше запропоновано кристалоквазіхімічні рівняння для різних механізмів
дефектоутворення у легованому Ga, In, Sb, Bi р-SnTe та твердих розчинах систем Sn0,984Te-Ga (In, Tl, Sb, Bi)-
Te із врахуванням зарядових станів власних точкових дефектів, можливих зарядових станів домішок, їх
локалізації в структурі типу NaCl та хімічної взаємодії. Визначено концентраційні межі реалізації даних
механізмів. Показано, що утворення твердих розчинів пов'язане із процесами диспропорціювання зарядових
станів як катіонних вакансій, так і домішкових йонів, а також перерозподілом вакансій Стануму та
домішкових атомів за катіонними підґратками і процесами комплексоутворення з виділенням фаз типу



сфалериту.

2. On the basis of an experimental researches of physics-chemical properties of nonstoichiometric undoped Tin
Telluride the presence of two electrovalent states Sn2+ and Sn4+ is confirmed and new model of point defects in
Sn0,984Te consisting of bivalent and tetravalent cationic vacancies is elaborated. The crystalloquasichemical
equations for different mechanisms of defect formation in both doped by Ga, In, Sb, Bi p-SnTe and Sn0,984Te-Ga
(In, Tl, Sb, Bi)-Te solid solutions, including charge states of own point defects and dopants, their localization in
NaCl structure and chemical interaction are offered for the first time. The concentration borders of their
realization are determined. It is shown, that solid solutions formation is connected with the processes of
disproportionation of charge states both cationic vacancies and dopants, with redistribution between them in
cationic sublattice, and with separation of sphalerite phases.
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